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Résumé

Seront exposés la synthèse, la caractérisation et les propriétés thermoélectriques à haute
température de la série Bi2-xPbxTe2Se (x ∈ [0;0,03]). La diffraction des rayons X et la
microscopie électronique à balayage confirment l’insertion du plomb dans la maille crystal-
lographique hexagonale du matériau ternaire. Le plomb joue le rôle d’un dopant accepteur,
transformant graduellement le semi-conducteur ternaire de type n, peu dopé, en un semi-
conducteur dégénéré de type p. Cela est confirmé par des calculs de structure électronique.
Le caractère dégénéré des échantillons dopés au plomb conduit à de forts facteurs de puis-
sance tandis que la valeur de la conductivité thermique reste faible. Cette combinaison est
favorable aux applications thermoélectriques et mène à un facteur de mérite maximum de
0,70 à 425 K pour x = 0,02, dans la direction perpendiculaire à la direction de pressage.
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